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v A memébria flea organdzoada ew winidaoes oe
dadoy chamados requtros, sendo acessados oe
forma lnear. Tem wm fempo de  acesso
variaael.

v Umv exemplo deste tipo & a fula magnética;

v Acesso dureto
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v Acesso- aleotorio-

V' Cada local enderegavel na meméria tem v
mecanismo-  oe  enderecamentor  exclusivo,
fusicamente unterligado-

v O tempo de acesso undepende da sequbineia
e acess0s antferiores e & constandte.

v Algumasy memérias pruncipolsy e sustemas oe
coche sdo e ocesso aleotsrios
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v Tempo de acesso (lateneia)
vV Pora a memdria de ocesso- aleotorio-, esse &
o- tempo- gasto- pova realizor wmar opeiragdo-
e leitwra e escrufo
vV pora o membria sew acesso- aleotorio, & o
fempo- gosto- poro pPOSALAONOr O IMLLANASINNO
e lettwra—escruo no Local desejoclo-

v TW’MWM e Lo

e aplucado ao acesso aleotdrio, sendo o

W&L&mewwwtw{—&mw
adicional antey gue i segundo- aLesso

o ki e e
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[ e trovsferéncd

—taxor em gue oy dados povte/wv ser
trovsferidosy pora dentro- ow fora de wma
widade de memério.
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v Principal
v A RAM (Random Access Memory) & wm
gue permife a Leifura e o eserva de odados
v & wma meméria volatd

v Auwxidior
vV Sutemasy de memdbria de massa (duscos
rigudosy, CDs-ROM, duisguetes, efe.) para

ormazenosrmosy dadoy e programas.
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v Elay fornecem gevrolmente
wmar pontfe poro ok secinodrias, mas o
WW;@VW ¢ a de contfer a
nformacdo-  necessivia para o
processodor e cleterminado
MOIeINAO-
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e acesso- aleotfdorio- eram wma maotriz
de loops ferromagnéticos em forma de
v Atualmente o0 wso-  de  dwps
senwconoimtfores poro MG L
pruncipal & proficomente viniersol.
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v

E Levwento- basico

v celda de menméria
v Doy estadoy estanels (ow semiestoneds)
v Capoazes de serem escrifos, parvoe defindsr o

estaolo

V' Capozesy de serem Wdas, pova verificar o
estoolo-

CELULA DE MEMORIA (1 bit)

Controle
(informa se
é leitura
ou escrita)
e \‘\
7 N\
\

—p) ) [

Selecio | / Dado (1 ou 0)
(seleciona / Entrada
acélula) Fg

Operacao de escrita

Controle
(informa se
é leitura
ou escrita)
// -\\
/ N\

. \
[ \
Selecio | X [
(selgona \ / Estado (1 ou 0)
acélula) / Saida

Operacao de leitura
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v RAM Dunamica (DRAM)
v Cildas o bose de carga de capacitores
v E necessonrio e refresin
v Meméria Principal

v RAM Egtatico (SRAM)

v Usa fup-flopsy com portay Logleas

v' Ndo & necessdnio refresiv

v Usada na Meméria Cacihre

I




v ngwamwwmmmﬂ??




INSTITUTO FEDERAL DE 1 RA M

EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA

.. RI0 GRANDE DO NORTE
aaaaaaaaaaaaaaa




INSTITUTO FEDERAL DE MW‘W DRA M

EDUCACAO, CIENCIA ETECNOLOGIA
RI0O GRANDE DO NORTE
Campus Santa Cruz

iil

111

ANNEIARDRRAARARARATARARRDANARANANRARARANANA o MNDNAGARARDRDOGURARCRDONARNN e DEMIUITIMY @




SDRAM ¢ DDR
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v mads recevnsfes exastem
v DDR, DDR2 ¢ DDR3

vV A capacidade & o tfomano de
O WAAZENOIMENSD- Gl O MembTios podle
ter, ofualmente,

v 512MB, 1Gb, 2Gb, 4G5 ¢ 8Gh-

I



3" DDR

doubple dote rate, ow dupla toxa de
cwx&fezre/wm Quondo o padvrdo DDR
v dobrow a toxo de travsferineia de
MW Depoisy do- DDR, vieram o
DDR 2 e o atnal DDR 3 - cada niwmero-
wmoica gue howwe a nmudtiplicagdo por
WMWMWMA%WWWVWO’
a geragdo anterior. Memébria com padydo
DDR 4 j& & wma realidadle.

Exemploy. DDR-400, DDR2-667, DDR3-
1600,
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Nome Clock (em |Dadospor |Nome do Taxa de
Padrao MHz) segundo (em |Modulo Transferéncia
milhdGes) (em MBE/s)

DDR-200 100 200 PC-1600 1600
DDR-266 133 266 PC-2100 2100
DDR-300 150 300 PC-2400 2400
DDR-333 166 333 PC-2700 2700
DDR-400 200 400 PC-3200 3200

I
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DDR2

Nome Clock da Dados por Nome do Taxa de Taxa do
Padrdo mem dria segundo (em |Modulo Transferéncia (em [barramento
(emMhz) milhées) MB /s) (em MHz)

DDR2-400 |100 400 PC2-3200 3200 200

DDR2-533 |133 533 PC2-4200 4266 266
PC2-4300*

DDR2-667 |166 666 PC2-5300 5333 333
PC2-5400*

DDR2-800 |200 800 PC2-6400 6400 400

DDR2-1066 |266 1066 PC2-8500 8533 532
PC2-8600*

DDR2-1300 |325 1300 PC2-10400 10400 650
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DDR3

Nome Padrdo|Clock da | Dados por Nome do Taxa de Taxa do
mem oria segundo (em Modulo Transferéncia |barramento
(em MHz) [milhdes) (em MB/s) (em MHz)
DDR3-800 (100 800 PC3-6400 6400 400
DDR3-1066 (133 1066 PC3-8500 8500 532
DDR2-1300 |166 1300 PC3-10600 10600 666
DDR2-1600 (200 1600 PC3-12800 12800 800

Pico de taxa de
transferéncia

Nome do
modulo

PC3-6400
PC3-8500
PC3-10600
PC3-12800
PC3-14900
PC3-17000
PC3-19200
PC3-20800
PC3-22400

Frequéncia Frequéncia
real DDR

DDR3-800
DDR3-1066
DDR3-1333
DDR3-1600
DDR3-1866
DDR3-2133
DDR3-2400
DDR3-2600
DDR3-2800

800 MHz
1.066 MHz
1.333 MHz
1.600 MHz
1.866 MHz
2.133 MHz
2.400 MHz
2.600 MHz
2.800 MHz

400 MHz 6.400 MB/s
8.533 MB/s
10.666 MB/s
12.800 MB/s
14.933 MB/s
17.066 MB/s
19.200 MB/s
20.800 MB/s

22.400 MB/s

533 MHz
666 MHz
800 MHz
933 MHz
1.066 MHz
1.200 MHz
1.300 MHz
1.400 MHz

o ARG
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v Vuando

v melrorias no- consmumo- de energia

v auwwmento- de ot duwas vezes na velocidade
e travmsmissdo- e oaolos

v altferagdo na dersidade poro gorontr o
dobro de memébria num mesmo- espago

v Clocks de 2.133 aft 4.266 MHz

§

Alimentacao:
DDR: 2,5V
DDR2: 1,8V
: - ~ - DDR3: 1,5V
N Pl oorecsiiiont ol DDRA4: 1,2V
N

O B AR 1111
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v 288 contfutos
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Memérias Cocire

Meméria Cocire;

L1;
L2;
L3;

Pentium“lV Microprocessors

.!-' o.' ‘Bie
T B
L i

: .... Cache LW ] i-

180 nm Technology 130 nm Technology



M rias Cocire
INSTITUTO FEDERAL DE WW

EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA
RI0O GRANDE DO NORTE
aaaaaaaaaaaaaaa

v L1, L2. L3 ow L4 respectivomente,
madiy roqprolas;

Vserve ode unfermedidvio- entre o
exLMOT & U OUtro- dUspositves

vV umwm  bloco de meméria  para

O MAZ AN GANRAIO- wvaoryw_’ s
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v' No- processador o pruncipal objehr oe
wmar coche & aceleror o execugdo de wma
torefo. etvo-
v Sua wtlizoagdo prefende eviutor o acessor oo
Adpositvo de armazenamento gue & malsy
oo, ormazenando coplae dos dadoy em
Melos de acesso- mads répldo-

v WWM/S/WO’) O‘VWWWV, . N
ser  wado  para  or Z‘prto‘mwmao o
Jovmagots. mazenaod povie

v wsa-se a coche poro armaorz penas a5

ﬁw
W{'V(A/ZMLM
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CPU /\ N
with LZ
L1 Cache Bus Capia
cache ]

aC
Memory Bus - 100Mhz
I L
Memory
Controler }—
PCIAGP memory
bridge :

I
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Léguea de wso- da cacire:

vV intel Corese a cache possinr capacidade
e armazenamentor mifooda (custo), e se
NAO- hounver mawsy espogo- POroe OGN MAZeNAr
o- novo- dado, & necessario- Wherar espogos

vV a forma whlizada para selecionar o
elementor a ser retuwrado & chamada de
polifica de troca (replacement policy).

vV U7-5775C com 128 MB de cachhe L4

I
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vV A meméria ROM (Read Ondly Memory)
e um crcmdto eletrovaco de meméria
onde o3y seus dadoy Wpovbe/wvw
modificados, uto &, o sew confeddo &
SRNPre O IALAINO,

v' Nao- volafil

I



vV dar o partldo no- wuero-

v Programa gronvoedo em wma membrio
ROM, gue estd localizada na placa-mae
oo~ computador.

vV Ao lWgar o muero, o processador B e
exRiiMos o progromas  gue est

Locoalizados na wemdbriae ROM  do-

computador.

vV Um programa (software) armazenado-
ewv ROM, recebe o- nome de frmware.

I



Dentro- da ROM
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v trés progromas (furmwoarres):

v 1. BIOS (Basie lnpuwt/ Ouwtput System): “Enguna’’
o~ processador a trabalivar com oy perifiricos
v 2. POST (Power-Ow Se/bf—Te/yf) Um awfotfeste
feuto senmpre gue Wgamosy o micero-
v ldenfifiea o conflguragcio wstolada.
vV Indlciadiza todoy oy clrcnitos perifiricoy de apolo
(chipset) da placa-mae.
v lnlelodizae o vldeor, Testa oo memdria, Testo o- teclado:
v Coxrega 0-S.0. paro oo meméria.

v Entrega o controle do WWW S.0.
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v 3. Setnp (Configuracdo): Progroamo ode
confrguragdo oe hardwore oo

mucrocomputador.

v Clhhamamos esse progromar apertoanoo v
conjunto- ode tecloy dwvrante oo POST
(gevralmente bosto presstonar a tecla Del)
drante a confogem ode memébria;, esse
procedimento, contudo, pode vorwar ode
acovio- com o fabricante da placamde).

Existem periféricos que também tém memoria ROM, como: placa de video.

I
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Phowsn | » PardBIOs o BPC . e Everou Star Ny

Copyr lght () 19-20, ., Phvosnix Techso logies ., LT
ASUES M- SLT Promium ACPT BIOS Revision 1811-89) W
Main Mrocessow MAD Mhionita) 04 Processor 4988 «

Morory Tent i TN Ktimtalliod Memory ' 297 152%)
Mooy Inforsation: DEOR 488 Dual Chamme i, 120D

Chipaat Node ! | wfores 4

Primary 1DE Basten FLEXTOR DUDR PR-7T1RL | W
Mrimary 1R Slave N e

Socosdary 1BE Manten Ch-M24E I .

Secomdary I1DE Slavwe Mo
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Atualizacdo de BIOS
O processo de upgrade de BIOS consiste em trocar o
conteudo da memdria ROM da placa-m3e. Esse
procedimento é util em diversas situagcdes. A maneira
com que o upgrade de BIOS é feito depende da
tecnologia usada pelo circuito de memdria ROM do
micro, Flash ROM ou Mask ROM.




v ROM programdyel (PROM)

v Pode ser WV{‘U/%&[’VWWVI'&WWMW
vezZ.

v ROM p/rogra/wwwe/b e apoginel (EPROM)
v Ler e grove elefricomente.

v Ay ctldasy  sdo- apagadosy  atravty  de
exposipdo o iz wtroartoletor uinteryo

I




v ROM progrominel e
elefrovucomente (EEPROM)
v Escrudn pode ser feutm somente woy bytey
enderecadoy, senw modificor oy demads.
v Maiy cora gue oo EPROM e menoy denso

v Flash

v Infermedidrio endfre oo EPROM ¢ EEPROM
v Usa feenologla eletrca de apagomento-
v Malor capoacidade de armazenoimento
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vV Solud-Stote Drve — SSD — Sem
meLanicor e ndo- volatl.

v O dusco SDD wsa meméria flasiv poara

O YAOZ N ONNRINS O~
vV Emv cortoes  ode MeINOT L, sqo-
esxtremamendte duirdaedis.

Y
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Arronjo- fisico

EPROM de 8 Mbits
(ou 1 MB)

1M Palavras <

8 bits
AL
p 4
0
1
P,
P,
Ps
\__Pzzo- 1

DRAM de

16 Mbits (ou 2 MB)

1 4

Decodificador
de linha

11
—r MUX

2048 colunas

A

THITTHT]
THITHT]
THITHT]

THTTHT]

v HEE
=CEL

Decodificador de coluna

[A19 —[]

32 pinos
1,5 cm?

Pinosde<
endereco .

A16 ——]
A1S — ]
A12 — ]
A7 — [
A6 ——]
A5 — o]
Ad ]
A3 — ]
A2 — ]
Al — ]

A0 — ]

Pinos de
Dados

Pino de

’DOq—E
{qu—c
L D2 —17

» Vss C

Terra

W 00~ O bW N =

[ -
N WwN =D

[
(=2}

32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18

17

Pino de
~N alimentacao

> Pinos de
endereco

) Pino de
p, programacao

«— Chip Enable

Pinos de
Dados
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Pastilha #01
256 K x 1 blt _I. 512 culunas
iz «~}—— DRAMde
W o 256 KB
MAR £
) i i ; £i] MBR
Decodificador
I de Coluna
= ————————————
4 512 colunas
: 5
-é% 512
§g linhas
a

Decodificador
de Coluna

Pastilha #08
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HD

DVD

Blne Ray

Duguefes

Futns magnéticas

CDROM
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INFOMESERE R.COM

Pratos

Cabeca de
eitura e
gravacao

Braco

Atuador

Marcagao
pine 1 %,

"Disco rigido

Visto de baixo
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B i

Areas de
—  Armazenamento
temporario
Memoria
Virtual
Tipos de Dispositivos de Armazenamento
Armaze- MEH de
'I'El':t':'_-':‘i'é'.-t: hrmazenaments
nerme
Permane nie

Fontes de Entrada

Scanner/
Camera/
Microfone/jj Fontes Outras
Video Remotasj Fontes

13/05/2016 Prof. Dsc. Jean Galdino




wando- uinferprefodos por wma maguina,
mewﬁﬁmwwmmmw
Essa teenologia fou wsada ate meados
seedo XX, W

13/05/2016 Prof. Dsc. Jean Galdino 49
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Swrgun ja no- ndeio- doy anos S0;

Era wma fuo plostica cobertar com oxiolo
magnetico,  capaz e armazenar
unformagoes;

Ay fulns magneticos, precwrsovas day futos
cossete,  forom responsonels por Mo
grande  reyvolugdo na  wnddytria
fonografico

O weiro- compufador a wtldizor ag

ff/’:/ar& o- UNIVAC.

13/05/2016 Prof. Dsc. Jean Galdino 51
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13/05/2016 Prof. Dsc. Jean Galdino



3" Disguetes

MB e 1.44MID.

13/05/2016 Prof. Dsc. Jean Galdino 53
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VA cabica € v Dsposiove pegiuenc capaz 0e

ler ¢ escrever em uma poate do prafo
gurand.o por bpaixo dela.

V' Orgonuizogdo dos dadoy no prato- emv um
congjunto- concbintricoy de anbis (trdras).

vV Ay trilhey adjacentes sdo  sepovadas  por
lacunas e existeme mulioares de trinos por
s fleae.

v' Oy dadosy sdo travsferudos de e pora o disco

ewv  setores, que pode ser vowruaael, may
normalmente & fuxo em 512 bytes.

v Exusten centenoy de setores por trdras.

I
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Baam  Haad Sacler Spindka Track Flller

Cover Mounting Holes
(Cover not shown)

Base Casting Cylinder

Spindle

Slider (and Head)

Actuator Arm

Actuator Axis
Case

Mounting

Actuator Holes

Platters

Ribbon Cable
(attaches heads

SCSI Interface to Logic Board)

Connector
Jumper Pins

Power Tape Seal

Connector

Jumper
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Setores Trilhas
Lacuna entre setores /
I/ . Lacuna entre trilhas
S‘ . .
' L4
st * -
=
] %
“
“
-
o
-
w

&S

£s
Layout de dados de disco




groaados na superficie como- umar séirte
e suleos mucroscoprcoy.

vV Superficie swdeada & proteguida contro

pé ¢ arranhdes por wma copertura oe
laca o vernaz claro .

I



INSTITUTO FEDERAL DE Dv D

EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA
RI0 GRANDE DO NORTE
aaaaaaaaaaaaaaa

v Bufy sdo- mods préximos aos outros, guomnolo
compodrooo oo umwm CD.

v capacidade de ormazenomento (= 4,7 GR3)

v Utz wma  segunda  camada  (semdi-
reflefora)

v Camado dunplo

v proveira camada (completomente

refletora).

vV Laser pode ajustonr o foco e atingur cado
C/O/W\«MLG/S/&WMLO/MW?/

a capacioade totod (= 8,5 GB)
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v DVD:
v 15 GBRB de wmuco lado, ouieca camada,
v Blre-ray:

v Camada de dados mads préoximae o Laser.
v Foco- maly estreifo
v 25 GBRB emv tuniea comada

v Duponinvel pora apenas lLevdtwra (BD-
ROM), regrovdnel wma vez (BR-R) e re-
regroavdnel (BR-RE).
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